10/19

Rev. A02 TOS5EM850EK004
. r Datenblatt F-SMA Metallkragen
Ratioplast 850nm Empfinger
Electronics | OptoElectronics

Photo-Empfanger 850nm 200kbps

1 Allgemeine Beschreibung

Der Empfanger besteht aus einer Photodiode mit
integriertem Transimpedanzverstarker und einer
digitalen Ausgangsstufe. Der Empfanger ist voll-
standig ‘DC’-gekoppelt und bendtigt daher keine
Kodierung des Eingangssignals. Der Empfanger ist
speziell geeignet fiir Anwendungen mit Lichtwellen-
leitern bis zu einem Faserdurchmesser von 200um.

2 Anwendungen

Aufgrund der guten optischen und mechanischen
Eigenschaften findet das Bauelement eine Vielzahl
von Anwendungsmaoglichkeiten:

Bild 1 Empfénger

e optische Netzwerke 4 Eigenschaften

* Industrieelektronik

* Leistungselektronik «  850nm Photo-Empfanger
° Lichtschranken . d|g|ta|er Ausgang

*  2uW Eingangsempfindlichkeit
»  200kbps NRZ Bandbreite
*  F-SMA Anschlufy
3 Bestellinformation +  geeignet fir 50-62.5/125um und HCS®-Faser

Ausfiithrung Bestellnummer °* Metallgehause
F-SMA mit Befestigungszubehor 905EM850EK004

5 MaRzeichnungen

F-SMA Einlegekragen Schaltbild
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I i Zubehor:
~ Befestigungsmutter und

ﬂ[ﬂ] ~ Federscheibe

Bild 2 Bemallungen und Pinbelegung
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6 Grenzwerte

Belastungen die iiber die als "Grenzwerte” angegebenen hinausgehen kénnen das Bauelement
dauerhaft beschadigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der
dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlassigkeit des Bauele-
mentes darunter leiden kann.

Parameter Symbol Wert Einheit
Betriebsspannung Vcmax. 18 \%
Spannung am Ausgang Vurmax. 30 \%
min. Betriebsspannung fir Funktion Vcmin. 4.5 \
Lottemperatur t < 10s TsoL 260 °C
Verlustleistung Pos 200 mwW
Betriebstemperatur Torr -40 bis +85 °C
Lagertemperatur Tsrs -65 bis +100 °C

7 Technische Daten

Parameter Symbol Bedingung Min Typ Max Einheit
Betriebsspannung Vee 4.5 16 \
) PIN > 2.0 uW,
Bandbreite fy 50% duty cycle 100 - - kHz
P> 2.0uW } } :
Ausgangspegel H Vou V.= 4.5V bis 16V Ve -1.5 \%
P> 0.1yW
Ausgangspegel L Vo, V., =IN4.5V bis 16V - - 0.4 \%
Stromaufnahme lee no output load - 5 12 mA
Eingangsempfindlichkeit P Ap =850 nm - 2.0 uw
1.0uW < P, < 100pW
Pulsverzerrung PWD f = 20kHz +10 %
50% Tastverhéltnis
. t Py =1.5uW ) } 300 ns
Schaltzeiten { V. =5v 100 ns

8 Schaltungsbeispiel

' 11 Vee Hinweise:
I * Vermeiden Sie Storsignale auf den Versorgungs-
leitungen.
N Siz |2 Out +  Platzieren Sie einen 100nF Entkoppelkondensa-
N I tor so nah wie méglich an den Empfanger.
= 100nF * Halten Sie die Leiterbahnen fiir GND und Data
‘3 Gnd —|_ so kurz wie moglich.
| * *  Vermeiden Sie Fremdlichteinstreuung.
. * Schiitzen Sie den Empfanger vor Verschmut-
Bild 3 Schaltungsbeispiel zung.
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